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1. Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3,
In4Te3 та CdSb

2. Infrared Optical and Photovoltaic Cells Based on In4Se3, In4Te3 and CdSb Single Crystals and Layers

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці гетероперехідних фоточутливих елементів і інтерференційних
багатошарових тонкоплівкових фільтрів, сформованих на основі базових напівпровідників In4Se3, In4Te3 та
CdSb і призначених для функціонування в ІЧ-діапазоні. Розроблено методику нарощування шарів In4Se3,
In4Te3 та CdSb методом електрорідинної епітаксії. Проведена модифікація структурно-фазового стану
епітаксійних шарів імпульсним випромінюванням мілісекундного лазера. Досліджена структура і хімічний
склад епітаксійних шарів і плівок та основні характеристики і параметри гетеропереходів CdSb - Cd1-xZnxSb,
CdSb - In4Se3, CdSb - In4Тe3, In4Se3 - Ge, In4Se3 - In4(Se3)1-хТe3x.

2. The thesis is deals with developing of heterojunction photosensitive elements and multi-layer thin-film
interference filters designed on the In4Se3, In4Te3 and CdSb semiconductors and operating in the infrared range.



A method of liquid epitaxy deposition technique of In4Se3, In4Te3 and CdSb layers is developed. Correction of
structural phase state of epitaxial layers was carried out by treatment with pulsed millisecond laser radiation. The
structure and chemical composition of epitaxial layers were studied. Spectral characteristics and photosensitivity
parameters of obtained CdSb-Cd1-xZnxSb, CdSb-In4Se3, CdSb-In4Тe3, In4Se3-Ge, In4Se3-In4(Se3)1-хТe3x
heterojunctions were investigated.
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